Ge-pnp-Leistungstransistoren
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p-n-p Ge-power transistors

Typ Grenzdaten bei & = 25 °C Informationsdaten (& = 25 °c)
bel  beil Teil bei
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W v v a v A v A kHz V A A ps ps wh v
GD 160 5,37 20 18 50 10 3  18...56 2 1,5 >180 <0,6 3 0,5 <1,5 20
6p170 5,3 ¥ 33 30 50 10 3  18...902 1,5 >180 <0,6 3 0,5 A 33
175 5,3 ) 50 48 50 10 3 18...90 2 1,5 »2180 <0,6 3 0,5 < 43
G180 5,317 66 €0 50 10 3  18...902 1,5 180 <0,6 3 0,5 a4 60
@240 107 30 25 50 10 3 18...1502 2 2250 <0,6 3 0,5 <2,5 30
ep2s1 107 40 35 50 20 3  18...1402 2  >250 <0,6 3 0,5 <30 <16 <2,5 40
Gd2s2 101 50 48 50 20 3 18...1402 2 250 <0,6 3 0,5 <40 <22 <2.5 50
G253 1071 65 60 50 20 3  18...90 2 2 250 <0.6 3 O.5 <44 <on <2,5 65
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wirksame Flidche
Gehdusekapazitat
Eingangskapazitét
Sperrschichtkapazitat
Lastkapazitat
Gesamtkapazitat

Gleichtaktunter-
driickung

Ubertragungsdémpfung
Beleuchtungsstirke
Rauschfaktor
Prequenz

Grenzfrequenz in
Basisschaltung

Grenzfrequenz in
Emitterschaltung

Gitegrenzfrequenz
Transitgrenzfrequenz

HF-Leistwigsverstidrkung
in Basisschaltung

Hihe
Gleiczhstromverstirkung

EurzsehluBistromverstar-
kung in Emitterschaltung

Pasisstrom
Kollegtorstrom

Kollektorreststrom bei
offenem Emitter

Kollektor-Emitter-
Reststrom

Kollektorreststrom bei
in Sperrichtung vorge-
spannter Emitterdiode

Drainstrom
Blockierstrom
Drainspitzenstrom
Strahlstiarke

FluBstrom, DurchlaB-
gleichstrom

Dsuergrenzstrom

Effektiver Durchlafi-
strom

ScheiteldurchlaBatrom

NenndurchlaBstrom,
Nenngleichstrom

Periodischer Spitzen-
strom

Nichtperiodischer
Spitzenstrom

Ziindstrom

Haltestrom
Eingangsbiasstrom
Eingﬁngsoffsetstrom
Sperrstrom
DurchlaBstrom
Dauergrezstrom
Effektiver DurchlaBstrom

Periodischer Spiltzen-—
strom

UcErest
Ucgs

Z-Strom

Stabilitdt des Z-Stroms
Ausgangsstrom
Richtstrom
Richtstromdifferenz
Linge

Leuchtdichte
Serieninduktivitat
Ausgangslastfaktor
HF-Eingangsleistung

Nichtperiodische
Sperrverlustleistung

Totale Verlustleistung
Hquivalentwiderstand

Basis-Emitter-Wider—
stand

Drain-Source-Widerstand
Eingangswiderstand
Generatorwiderstand
Lastwiderstand
Gesamtwiarmewiderstand
Innerer Wirmewiderstand
DurchlaBwiderstand
Sperrwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit

Einschaltverzogerungs—
zeit

Ausscheltverzigerungs—
zeit

Ziindzeit
Ausschaltzeit
Einschaltzelit
Freiwerdezelt
Anstiegzeit
Sperrerholungszeit

Speicherzeit

Temperaturkoeffizient
der Z-Spannung

NennanschluBspannung
(Effektivwert

Bagis-Emitter-Spannung
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-
Spannung
Kollektor-Bagis-
Sperrspannung
Kollektor-Emitter-
Spannung
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei
offener Basis
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bel cnd-

lichem Basis-Emitter-
Widerstand

Kollektorrestspannung
Kollektorsperrspannung

bei kurzgeschlossener
Emitterdiode

UcEsat

Ucgy

Kollektor-Emitter-
Sdttigungsspannung

Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei in
Sperrichtung vorge-
spannter Emitterdiode

Blockierspannung
Drain-Bulk-Spannung
Drain-Gate-Spannung

Scheitelblockier—
spannung

Periodische Spitzen-
blockierspannung

Nichtperiodische
Spitzenblockierspannung

Drain-Source-Spannung
Eingangsspannung

Emitter-Basis-Sperr-
Spannung

DurchlaBgl eichspannung
Gate-Bulk-Spannung
Gate-Source-Spannung
Ziindspannung
HF-Spannung
Gleichtakteingangs-

. sbannung

Differenzeingangs-
spannung

EBingangsofTsetspannung

3perrspannung,
Sperrgleichspannung

Scheitelsperrspannung

Periodische Spitzen-—
sperrspannung

Nichtperiodische
Spitzensperrspannung

Betriebsspannung
Source-Bulk-Spannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Stabilitat der
Z-Spannung
High-Ausgangsspannuig

Low—Ausgangsspannung
Spammungsverstirkung

Steilheit
Ungebungstemperatur
Gehdusetemperatur
Sperrschichttemperatur

Temperaturdifferenz
Emissionswellenlénge

Wellenldnge maximaler
Emission

Spektrale Halbwerts-
breite

Binschaltzeitkonstante

o



Ge-pnp~-HF-Transistoren
Tepmanuerse BECOKOYaACTOTHEE TPaH3UCTOPH THOA [-n-p
p-n-p RF Ge-transistors

Typ Grenzdaten bel '8; = 25 °C  Informationsdaten (& =25 )
bei bei bei
Pyot ~Yeso ~Yecro ~Vrso ~Tc h21E* “Ueg -Ic %y . o Gy -Uop I £ -Igpg -Ugp
hyie Tho10
A v v mA v mA  MHz dB dB v mA  MHz pA v
GF 100 50 15 10 15. >20% 6 2 >3% >15 6 0,5 0,5 <10 6
GF 105 50 15 10 15  »20* 6 2 >o* >15 6 0,5 0,5 <10 6
GF 145 60 20 15 0,3 10 10...3012 1,5 600 <G >9 12 1,5 800 <8 20
GF 147 60 20 15 0,3 10 10...5010 2 650 <6 1,510 2 300 <8 20
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